





-

KAISERLICHES 7,
i

)

PATENTSCHRIFT

Nt 302305

- <

PATENTAMT.

KLASSE 484+. GRUPPE 4,

BOSNISCHE ELEKTRICITATS-ACT.-GES. v WIEN.

Verfahren zur Herstellung von Siliciumiiberziigen, bei dem die zu iiberziehenden Stiicke

- in heiflem Zustande it Halogen- oder Halogenwasserstoffverbinduagen des Silicitms,

notigenfalls in Gegenwart von gecigneten, die Siliciumabscheidung bewirkenden oder
fordernden Stoffen behandolt werden,

Patentiert im Deutschen Reiche vom 4, April 1915 ab,

Far diese Anmeldung it gemis dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 ddie Prioritit auf Grund
der Anmeldung in Osterreich vom 20, April 1914 beanspruche.

Metallisches Eisen bildet it Siliciumtetra-
chlorid in der Glibhitze Risenchlorid und
scheidet dabei freies Siliclum ab.  Alnlich
wie Lisen wirken andere Metalle;  ¢benso
kénnen an dic Stelle des Silichwichloridls die
ibrigen Halogen- und alogenwasserstoffyvire

‘ndungen &r's Siliciums treten,

Diese Reaktion ist bekannt, Techniseh ver-
wertet worden st sie bisher jedoch lediglich
zum Silicieren der Glihkorper in elektrischen
Leucht- ader Heizvorrichtungen.  So betrifit das
Patent 53555 (Langhans) vom 18. Februar 1800
vas Niedersci lagen von Silicium auf Kohle- oder
Metallfaden zu dem ausgesprochenen Zw cke,
sie mit cinera S hutzmantel gesen die oxy-
dicrenden Einflisse der Atmosplidire zu um-
geben

Es hat sich nun gezeigt, JaB dic Reuktion
ciner weit umfangreicheren Anwendung fihig
ist; sic bictet nimlich die Moglichkeit, Ge-
brauchsgegenstinde der verschivilensten Art
mit ciner dichiten Decke zu ver:-hen, die --
aus Silivium oder Siliciumlegierung bestechend
~- da. tberzogene Material in vorziglicher
Weise gepen den Angriff von Siiuren s hiilzt.
Gerade Eisen gibt unter den versebic denen
Metallen besinders Ieichit guthaltende Cbers
zuge, daes sich mit demn frei werdenden Sili
ciumt  zuniichst oberflichlich lagiert, bis cs
unter fortschreitender Umsetzung des so ge-
billeten Ferrosiliciums schlieBlich mit einer
naliezu reinen Siliciumschicht bedeckt ist. Die
Pedeutung, die diese Tatsache fiir die Tech-
nik, inshesondere  die chemische Industrie,
welche ein groBes Bediirfnis nach shurcfeston
Eisenbehiiltern hat, gewinnen kann, liegt auf
der Hand,

Fiir die Erzeugung der Siciltumitiberztige
auf Gebrauchsgegenstiinden kommen im wesent-
lichen dieselben Methoden in Betracht, die
sich ttir den gleichen Zweck in der Ghilikor-
perindustric bewiihrt halen, also inshesondere
dic Evhitzung des zu silicierenden Gegenstan-
des mit Siliciumhalogenid, notigenfalls in Ge-

genwart von Wasscrstoff oder anderen Sub-
stanzen, die geeignet ~ind, dic Reaktion zu
bewirken oder zu fordern. Nur wird praktisch
in den meisten Fillen an die Stelle der. un-
mittelbaren  clektrischen  Heizung  eine  Er-
hitzung auf andere Art zu treten haben. Im
allgemeinen  geniigt os bei  mittleren und
grélueren Stitcken, sie glihend zu machen und
so vorbereitet in die Silicicrungshkammer zu
bringen,  Kleingre Stiicke, die sich leicht abe
kablen, milsen whlirend des Vorginges durch
duBere Wiemezufuhie heillgehalien werden,

Gegenstinde, duren Material cine iltll'_‘l‘lllll:};
abscheiduny aus den Hn!ogcn}dcn.mc \-,: 25
zu bewirken vermag, lassen sich in der Weise
silicieren, daB ihnen vor Pegina des cigent-
lichen Silicierungsprozesses cin gevigneter Uber-
zug aufgelent wird.  So kénnen z. I3 auf ;.;:\l-
vanischem Wege crzeugte Eisconiederschlige
nachtriglich in Uberziige aws Ferrosilicium
oder Siliciummetall verwandelt werden.

Parent-Ansertcus:

1. Verfahren 2us Herstellung von Siliciuni-
Giberziigen, bei dem dic 2u iiberziclienden
Stiicke in heiBen Zustande mit Halogen-
oder Haiogcnwasscxstof{verbindungen des
Silicioms, nitizenfulls in Gegenwart vop
geeigneten, die Siliciumabschei lung bewip.
kenden oder firdernden Stoffen behanedelt
werden, gekennzeichnet durch seine Ver.
wendung zam Schutz von Gebrauchisgegens
stiinden aus Eisen pegen die Einwitkung
von Ninren und andere Angriffe,

2 Awsfithrungsart des Verfuhrens  zur
Herstellung von Siliciumiiberztigen nach
Anspruch 1 auf Gebravelisgegenstiinden acs
nicht mit Silicinmhalogenverbindungen re-
agicrendeny Material, gekennzeichinet durdh
dic vorherige  Pekleidung  dicser  Gegens
stiinde mit ecinem Uln-r/ugv, der zur Zer-
legung  der verwendeten  Siliciumverbins
dungen imstande ist.



Po prvi svetovni vojni so v Jajcu priceli leta 1930 s pro-
izvodnjo dikloretilena, perkloretilena, pentakloretana in
heksakloretana. Ob tem je vseskozi tekla proizvodnja fe-
rosilicija, na primer leta 1927 4000 ton letno, kar je te-
daj pokrivalo najvedji del svetovne potrosnje. Po drugi
svetovni vojni je klorna elektroliza z obrati za solno ki-
slino, tekodi klor in klorovo apno pricela delati Sele leta
1947. Leta 1953 je elektroliza dajala na primer 1940 ton
plinskega klora in 2180 ton natrijeve luZine. V Sestdesetih
letih je prilo zaradi velikih potreb na trziscu, obenem pa
zaradi cenene elektri¢ne energije, do rekonstrukcije to-
varne: iz elektrokemicne proizvodnje je prihajala natrije-
va luZina, solna kislina, komprimirani vodik, trikloreti-
len, natrijev hipoklorit in drugo, v elektrotermicéni proiz-
vodnji pa so se povelale kolifine 75 % ferosilicija za pet-
krat, proizvajati pa so priceli tudi 90 %-ni ferosilicij in
kovinski silicij. Danes proizvaja Elektrobosna cca 25.000
ton letno kovinskega silicija 98,5 % in cca 3000 ton letno

Si 99,0 %.

Surovinska osnova za proizvodnjo tehni¢nega silicija in
ferosilicija so nahajali¥€a kvarca in kvarcita v Podrasni-
ci, Fojnici in Vlasenici, ter lignita, na primer povriinski
kop Raskovac.

7 laboratorijskim delom za pridobivanje polprevodniskega
silicija so se proti koncu petdesetih in na zacetku Sestde-

setih let ukvarjali tako v Beogradu (IHTM in TMT), Zagre~
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bu (IRB) in v Ljubljani (In3titut za elektrozveze in KIBK),
vendar so zaradi pomanjkanja finanénih sredstev po uspe-
$ni laboratorijski osvojitvi tako DuPontovega kot triklorsi-
lanskega postopka prenehali z delom. V tem casu so se tu=
di pri Elektrobosni zanimali za polikristalni silicij in ga
1962/63 manjs$o koli¢ino tudi poskusno izdelali. Vendar so
kasneje vsa prizadevanja mirovala, dokler ni polprevodni~
$ka industrija v Jugoslaviji postala modnej$a. Leta 1984

je Iskra, kasneje pa tudi Ei, v povezavi z Elektrobosno,
sprozila iniciativo za pripravo kompleksne gtudije o eko-
nomski in tehnoloski upravic¢enosti proizvodnje polikristal-
nega silicija v Jugoslaviji, vendar se je pokazalo, da raz-
mere pri nas niso zrele za skupen finanéni in tehnoloski

nastop elektronske industrije ter kemijske industrije.

Kljub vedjemu poudarku materialom za elektroniko v stra-
tegiji tehnoloSkega razvoja Jugoslavije in predvidenih skup-
nih raziskovalnih programih pa tudi danes ni videti, da bo
prislo pri nas do celovitega tretmaja problematike silici-
jeve kemije, kar je osnovni pogoj za domaci polikristalni

polprevodniski silicij.

Avtorjev naslov: Mag. Milan Slokan
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SOLANJE KADROV ZA ELEKTRONSKE MATERIALE V JUGOSLAVIJ

SKOLOVANJE KADROVA ZA ELEKTRONSKE MATERIJALE U JUGOSLAVIJI

Varuzan M. Kevorkijan

Druftvo MIDEM ze vel let organizira akcije za pospeSi-
tev razvoja, proizvodnje in uporabe domacih materialov
za elektroniko in elekirotehniko. Te akcije povezuje tudi
s svojimi tradicionalnimi prireditvami, to je letno konfe-
renco SD (elektronski sestavni deli in materiali) ter let-

nim posvetovanjem MIEL (mikroelektronika) .

Na primer ob zadnjem posvetovanju MIEL maja 1986 v Be-
ogradu smo organizirali tudi okroglo mizo na temo "Doma-
¢i materiali za elektroniko in elektrotehniko", ki se je je
udeleZilo okoli 100 strokovnjakov (univerzitetni profesor—
ji, strokovni delavci iz industrije in institutov) iz vse dr-
zave. Okrogla miza je pokazala, da je velik problem pri
osvajanju sodobnih materialov $olanje kadrov. Za tako in-
terdisciplinarno pomembno podrocje kot je materials sci-
ence, posebej pa za zelo zahtevne materiale za elektroni-
ko, Se vedno ne posvelamo vzgoji kadrov zadostne pozor-

nosti.

Upostevajod vse to smo na letnem oblnem zboru MIDEM
oktobra 1986 v Ljubljani sprejeli v program, da bomo v
okviru XXIII. jugoslovanskega simpozija SD 87, organi-
zirali Forum o Solanju domalih strokovnjakov na podrolju

materialov, predvsem materialov za elektroniko.,

Forum naj bi pokazal, kaksno je sedanje stanje $olanja ka-
drov za materials science na posameznih fakultetah in sre-
dinah, in kar je Se vaZneje, kako organizirati in usmerja~
ti tako Solanje v prihodnosti v skladu s politiko zmanjSeva-
nja tehnolo$ke zaostalosti v SFRJ. Zeleli bi tudi dobiti od-
govore, kak$ne so dejanske potrebe naSe elektronske in-
dustrije po dodatnem Solanju svojih kadrov na podrodju
materialov in kaksno naj bi bilo pri tem mesto univerz,

inStitutov ter industrije v skupni akciji.

Zaradi tega vabimo na Forum predstavnike vseh univerzi-
tetnih centrov v Jugoslaviji in Skupnosti univerz, pred-
stavnike zveznega in republiSkih komitejev za raziskoval-
no dejavnost in tehnologijo, predstavnike republiSkih skup-

nosti za znanost in izobraZevanje, najeminentnejSe profe-

Drustvo MIDEM je veé viSe godina organizator akcije raz-
voja domadih materijala za elektroniku i elektrotehniku.

U tom smislu Dru$tvo vel tradicionalno organizuje jeda-
red godiS$nje Konferenciju SD (Elektronski sastavni delovi

i materijali) i Konferenciju MIEL (Mikroelektronika).

Na poslednjoj Konferenciji MIEL u Beogradu, maja 1986
godine bio je organizovan i okrugli sto na temu: "Domadi
materijali za elektroniku i elektrotehniku" na kojem je pri-
sustvovalo stotinak strucnjaka iz cele zemlje (univerzitet-
ski profesori, predstavnici instituta i industrije). Okrugli
sto je pokazao da je jedan od velikih problema na putu o-
svajanja savremenih materijala $kolovanje kadrova. Kao
§to je poznato, u naSoj zemlji se $kolovanju kadrova na
podrudju materials science - §ire, a posebno na stvaranju
strunjaka za veoma zahtevne elektronske materijale jo$

uvek ne pridaje potrebna paznja.

Imajuéi to u vidu, na godiSnjoj skupstini MIDEM-a u Lju-
bljani, prihvatili smo se obaveze da u okviru XXIII Sim-
pozija SD 87 organizujemo Forum o obrazovanju domadih
struénjaka na podrudju materijala (preteZno elektronskih

materijala).

Z:elja nam je da na Forum pozovemo predstavnike svih uni-
verzitetskih centara u Jugoslaviji, predstavnike Zajedni-
ce univerziteta Jugoslavije, predstavnike Saveznog Komi-
teta za nauku i tehnologiju, najeminentnije profesore na
podruéju materijala u Jugoslaviji, ljude sa instituta i iz
industrije, predstavnike Republi¢kih zajednica za nauku i
kulturu kako bi kroz pozvana predavanja i kasnije kroz
diskusiju dosli do nekih jasnijih opredeljenja kakva je sa-
das$nja situacija na podrucju S$kolovanja kadrova za mate-
rial science i, Sto je mnogo vaZnije, kako organizovati i
usmeriti §kolovanje u buduénosti, u skladu sa politikom
smanjenja tehnolo$ke zaostalosti SFRJ, kakve su stvarne
potrebe domace elektronske industrije, mesto univerzite-

ta, instituta i industrije u toj akciji i sl.



sorje iz podrocja materialov, vodilne delavce elektronske
in elektroindustrije in institutov ter seveda vse njihove za-

interesirane strokovnjake, da bi z vabljenimi predavanji

in v razpravi osvetlili odprta vprasanja ter predlagali us- ’

trezne resitve.

Do 10. aprila 1987 smo dobili potrdilo za 4-5 uvodnih re-
feratov iz SR Srbije (med drugimi akademik prof. Momdci-
lo M. Risti¢ iz SANU), 4 referate iz SR Slovenije ter nekaj
referatov iz SR Bosne in Hercegovine. Na Forumu prifaku-
jemo tudi udelezbo predstavnikov Zveznega komiteja za
znanost in tehnologijo ter RepubliSkega komiteja za razis-

kovalno dejavnost in tehnologijo SR Slovenije.

Vsi uvodni referati, celotna razprava in sklepi Foruma
bodo objavljeni v ¢asopisu Informacije MIDEM.

Forum bo 11. septembra 1987 od 8.30 do 11.30 ure v To-
polsici pri Titovem Velenju. Po Forumu je ob 12.00 uri

predviden obisk tovarne Gorenje.

Roki za prijave:

- prijava uvodnega referata: do 15. maja 1987

- skrajni rok za prejem referata: 1. avgust 1987

- prijava za razpravo: do 15. maja 1987
(ob prijavi prosimo, da sporodite teme, o katerih Zelite
razpravljati)

-~ prijava udeleZbe na Forumu: do 1. septembra 1987.

Cas za podajanje referata je najve¢ 10 do 15 minut (5 do

7 tipkanih strani referata).
Udelezba na Forumu je brezplacna.

Referate, prijave in vsa vprasSanja v zvezi s Forumom,
prosimo, po$ljite na naslov:

Varuzan Kevorkijan, Institut Jozef Stefan, Jamova 39,

61000 Ljubljana, telefon (061) 214-399, int. 377.

Predsednik komisije za materiale
pri MIDEM

Mag Varuzan M. Kevorkijan
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Do 10. aprila dobili smo potvrdu za 4-5 uvodnih referata
iz SR Srbije (medju ostalim akademik prof. Momdcilo M.
Risti¢ iz SANU), 4 referate iz SR Slovenije, te nekoliko
referata iz Bosne i Hercegovine. Ocekujemo i ucesée
predstavnika SK za nauku i tehnologiju te republi¢kog ko-

miteta za istraZivadku delatnost i tehnologiju SR Slovenije.

Forum Ce se odrzati 11. septembra 1987. godine od 8.30
do 11.30 u Topol§ici kraj Titovog Velenja. Po Forumu je

u 12.00 predvidjena poseta fabrici Gorenje.

Svi pozvani referati, kompletna diskusija i zakljulci sa
Foruma bi¢e objavljeni u ¢asopisu Informacije MIDEM,

koji izdaje nase Drustvo.

Rokovi prijave:

- Prijava za diskusiju: do 15. maja 1987. godine

- Krajnji rok za po§iljanje referata: 1. avgust 1987. god.

~ Prijava za diskusiju: do 15. maja 1987. godine
(Uz prijavu obavezno poslati teme o kojima zZelite dis-

kutovati) .
~ Prijava ue$§éa: do 1. septembra 1987. godine.
UleSée na Forumu je besplatno. .

Vreme predvidjeno za ¢itanje/izlaganje referata: max.

10 - 15 minuta.

Referate, prijave kao i bilo kakva dodatna pitanja u vezi

Foruma S$aljite na adresu:

Varuzan Kevorkijan, Institut JoZef Stefan, Jamova 39,

61000 Ljubljana, telefon (061) 214-399, int. 377.

Predsednik komisije za materijale
kod MIDEM

Mr. Varuzan M. Kevorkijan



PRILOG RASPRAVI O KNJIZi
»MIKROELEKTRONSKA REVOLUCIJA | DRUSTVENE POSLEDICE«
Ljutica Pesi¢

("SAVA"-CENTAR, Beograd, 22.12.1986)

Kada smo pre Setvrt veka (1963) u Beogradu krenuli u
razvoj mikroelektronskih integralnih kola tvrdili smo, kao
i svi ubedjeni "revolucionari", da ée ova tehnologija delo-
vati revolucionarno na elektroniku i znali smo da je elek-
tronska "so" industrije, ali, moram priznati, tada nismo
videli ni nagoves$taje nekog revolucionarnog dejstva mikro-

elektronike na drustvo.

Prvi put sam toga postao svestan na kopaonic¢kim bacija-
ma (1980), kada sam kao jedini projizvod savremenog sve-
ta spazio tranzistorski radio prijemnik, dok su svi ostali
balijski predmeti, same bacije, primenjivana tehnologija,
kao i nadin zivota bili iz doba Svetog Save; tako da mi sa-

da ova knjiga pred nama deluje sasvim razumno i potrebno.

Poslednjih godina smo svedoci povectane propagande u ko-
rist mikroelektronike, $to nama koji smo u tom mikroelek-
tronskom poslu svakako godi, a povelano interesovanje
dru$tva za nasu tehniku doZivljavamo kao stvaranje "du-
hovne klime" koja ¢e mozda dovesti do usmeravanja drusg-
tvene akumulacije u naSu tehnologiju. Svestan sam da je
ovaj proces spor i mozda ée proéi 5-10 godina od poletka
stvaranja ove "klime" do operativnih tehnicko~finansijskih

poteza.

Medjutim, ne treba smetnuti s uma da je mikroelektroni~
ka pre svega vrlo unosan posao gde se ulog brzo i mnogo~
struko vraéa ulagadu i samim tim njoj nije potreban novac
od poljoprivrede ili rudarstva, ona moze biti u stanju da
sama sebe finansira ako je dobro spregnuta sa proizvodja-

&ima elektronskih uredjaja i sistema.

Zbog toga mi anahrono i kvazirevolucionarno deluju ljudi
koji u stilu "Pokaj se, pokaj, doli e strasni sud" opomi-

nju drustvo da obrati veu paznju mikroelektronici.

Pofto se ne oseéam dovoljno pametnim da govorim o posle-
dicama mikroelektronike na drudtvo ja bih vasu paznju za
trenutak usmerio na jedno od mogucih razvoja mikroelek-

tronike kod nas.

Danas smo se dosta nasluSali svakojakih Zalopojki o nasem
zaostajanju u odnosu na taj "beli svet". Dobro, ne¢u da
kaZzem da ne zaostajemo, i da se to zaostajanje, koje je u
poéetku (1963. godine) bilo 4 godine (jer 1959. godine je
patentirano prvo integralno kolo) povealo danas na 10-tak

godina, medjutim mi nismo bez Sansi.

Najpre, mi imamo JNA koja sa svojim jakim budzetom,
kvalitetnim tehni¢ko-menadZerskim kadrom, dobro odabra-
nim ciljevima razvoja i $to je vazZno dugoroénim i upornim
istrajavanjem na domacem razvoju deluje kao lokomotiva
razvoja mnogih novih tehnologija. Najbolje sto danas ima-

mo u mikroelektronici je zasluga zapravo JNA.

Steta je, $to PTT do sada nije uopSte sledila primer JNA i
ne insistira na domaéoj tehnologiji ve¢ se zadovoljava sa-
mo domadim uredjajima, a ne zahteva da i komponente

(tehnologija) budu domadi.

Druga 8ansa je u otvorenosti nasih granica. Ja sam se pla-
§io, kada je obelodanjen dug Jugoslavije, da ¢e se granice
zatvoriti. One su se samo delimiéno zatvorile t.j. postale
su selektivne i to je dobro. Ovakva polupropustljivost gra-
nice ovih godina deluje povoljno na jugoslovensku elektro-
niku. Osim toga, proizvodi mikroelektronike u potrogac-
koj elektronici su jeftini, malih dimenzija i ¢esto inovira-
ju, a zbog otvorenosti granica su dostupni nasim ljudima i
lako prenose preko granice, te se i na taj na¢in oseéamo
da smo deo Evrope. Ovaj uvoz sa svoje strane inspirativno
deluje i na naSe proizvodjade, jer im sluzi kao marketing

pri odludivanju da li da se udje u nov proizvod ili ne.

Sledeéa na%a $ansa u mikroelektronici je kopiranje nase
konfekcije, koja se vrlo uspedno uklapa u svetsku modu i
evropski biznis. Mikroelektronicari bi trebalo da otvaraju
manje pogone (30-200 ljudi) i to izvan postojecih elektron-
skih industrija (Bi, Iskra,...), za montazu integralnih
kola i drugih mikroelektronskih sazdela koji bi tehnologki
bili istina vezani za strana reSenja i kapital, ali bi na na-
gem tlu po svetskim cenama, to znaci jeftino, radili mi-

kroelektronske delove za Siroku potrosnju.



Na ovaj nalin bi se kompletirala naSa tehnoloSka mapa: za
vojnu i profesionalnu elektroniku ukljuéujuéi i PTT, gde co~
na delova nije odluduju¢a, mogli bi se ugradjivati domadi
sazdeli, razvijeni nasom tehnologijom, a za elektroniku
Siroke potrosnje imali bi komponente po svetskim cenama

kao u Maleziji ili Hong-Kongu.

Fondovi za naucni rad bi mogli takodje biti podstrek mikro-
elektronici ali tek kad se poveca odgovornost i Fonda i in~
stituta za uradjeni posao, ali za sada je uloga i ugled Fon~-

da zanemarljiv.

Sto se kadra tie vidi se nedostatak vrednih, preduzetnih
ljudi, od kojih zavisi dokle ¢e se neka tehnicka oblast ili
pogon razviti. Posebno, na uspeSnost preduzela deluje po-

gubno insistiranje Partije da najodgovorniji 1judi (direkto-
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ri) moraju biti ¢lanovi SKJ &¢ime se dru$tvo neminovno u-

daljava od svoje optimizacije.

Pri $kolovanju novog kadra daleko je bolje deci u srednjoj
gkoli pruziti $iroko humano i prirodno~matematiko obra-
zovanje, kao §to je gimnazija, a studente osposobiti fun-
damentalnim znanjima buduée struke, te tako pripremiti
ljude za buduée Ceste tehnolofke promene, kako bi se br-
zo i pravilno snasli u buduéim "revolucijama". Ovo je va-
Zno i stoga da bi kadar bio pokretljiv i da oko "nedaj boZe"
mikroelektronici podje loSe mogu ljudi preéi u druge obla=

sti ljudske delatnosti bez velikog li¢nog Soka.

Adresa autora: Ljutica Pesié, dipl,ing.

Institut "Mihajlo Pupin"
11000 BEOGRAD, Volgina 15

POROCILO PREDSEDNIKA DRUSTVA MIDEM NA SEJI 10 DRUSTVA 12.2. 1987 V LJUBLJANI

Rudi Roé¢ak

Po ustanovitvi drustva MIDEM v Ljubljani, dne 29.01.1986
smo uspeli potrditi statut drustva 23.04.1986. Na prvi se-
ji 10 je bil izbran sekretariat drustva s 15 ¢lani. Po skle-
pu ustanovnega obénega zbora je strokovno drustvo MIDEM
¢lan Elektrotehniske zveze Slovenije, ki je sprejelo s svo-
jim sklepom 04.12.1985 drustvo MIDEM v Zvezo. Hkrati
je ¢lan jugoslovanske zveze za ETAN, ki je na seji pred-
sedstva 4.6.1985 v Nisu dala podporo in 21.02.1986 v Be~
ogradu predala vse pristojnosti bivSe SSESD drustvu MI-

DEM.

Na izrednih oblnih zborih SSESD in MIDEM dne 15.05.
1986 v Beogradu je bil izvrsen formalni prenos obvez. V
Ljubljani je bil 29.01.1986 potrjen izbrani izvrsni odbor

in predsedstvo drustva.

Sekretariat dru$tva je zasedal $estkrat. Sej sekretariata
so se udelezili veckrat tudi mnogi aktivni ¢lani, bodisi iz
10, bodisi iz Clanstva. Sekretariat je skupaj z organiza-
cijskimi odbori posameznih manifestacij uspesno organi-

ziral naslednje akcije:



1. 14. jugoslovansko posvetovanje MIEL ‘86 v Beogradu
od 14. do 16. maja 1986. Na posvetovanje je bil spre-
jet 101 referat, prisostvovalo pa je okrog 160 registri-
ranih udeleZencev. Poleg le-teh so se otvoritve posve-
tovanja udeleZili mnogi povabljeni iz gospodarskega in
politi€nega Zivljenja SR Srbije. Posvet je dozivel tudi
veliko zanimanje novinarjev in jugoslovanske strokovne
javnosti.

2. Ob posvetu MIEL ‘86 je bila organizirana diskusija
(okrogla miza) na temo: RAZVOJ IN PROIZVODNJA
DOMACIH MATERIALOV ZA ELEKTRONIKO z okrog 80

udelezenci in 25 posterji.

3. Ob posvetu MIEL ‘86 je bila organizirana tudi razstava
izdelovalcev elektronskih sestavnih delov (16 udeleZen-

cev).

KN

22. jugoslovanski simpozij o elektronskih sestavnih de-
lih SD ’86 na Oto&cu {Sentjernej) od 10. do 12. septem-
bra. Na posvetovanju je bilo 11 povabljenih referatov

in 55 referatov v obliki posterja. Simpozij je v svoji
novi obliki doZivel popoln uspeh, saj se ga je udelezilo

130 registriranih strokovnjakov iz vse Jugoslavije.

5. Ob simpoziju SD ‘86 je bila organizirana tudi okrogla

miza o povrsinski montaZi elementov z 80 udeleZenci.

Prvo jugoslovansko posvetovanje "Domaca oprema za

(=%
.

proizvodnjo elektronskih sestavnih delov in mikroelek-
troniko" je bilo organizirano v Ljubljani dne 7. oktobra
ob priloZnosti razstave Sodobna elektronika. Posveta

se je udeleZilo 64 strokovnjakov. Podanih je bilo 12 re-

feratov in 19 prispevkov v obliki posterjev.

7. Sodelovanje ob organizaciji letne konference ETAN v
Herceg Novem od 2. do 6.6. je pomagalo k uspe$nemu
delu komisije za sestavne dele. Drustvo MIDEM je po-

delilo denarno nagrado najbolje ocenjenemu referatu.

8. Sodelovanje druftva MIDEM na MIPRO 86 je bilo ome-
jeno le na sodelovanje ¢lanov dru$tva MIDEM na semi-
narju OBLIKOVANJE, PROJEKTIRANJE I PRI MJENA
MOS I CMOS MIKROELEKTRONICKIH SKLOPOVA.

9. 0d 24. do 27. novembra 1986 je bil organiziran v Iskri
- Mikroelektroniki seminar SIMULACIJSKA ORODJA
PRI RAZVOJU POLPREVODNISKIH PROCESOV z 11 so-
udelezenci in s 5 predavatelji.

10. Ekskurzije na razstavo Elektronika v Miinchenu se je
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v sodelovanju z INEX-om v novembru 1986 udeleZilo
150 strokovnjakov, ekskurzije na razstavo PRONIC v
Parizu pa 24 udelezencev. 25 udeleZencev je sodelova-

lo na ekskurziji SEMICON v Ziirich v mesecu marcu.

11. Sodelovanje z delovnimi organizacijami s podrodja de-
lovanja drustva MIDEM je postalo enostavnej$e s prav-
no regulacijo drustva in zato tudi ZivahnejSe. V letu
1986 nam je uspelo povelati Stevilo sponzorjev, ki jih

reklamiramo, pa tudi prva pogodba za izdelavo stro-

kovnih projektov je bila v obojestransko korist.

Poleg navedenih manifestacij je sekretariat v letu 1986
intenzivno delal tudi na organizaciji posvetovanja v

1987 letu, kar bo vidno iz programa za leto 1987.

Glasilo drustva INFORMACIJE MIDEM je Sestélanski u-

redniski odbor uspel zadrzati na relativno kvalitetnem ni-
voju. Prvi dve sStevilki sta iz3li pravodasno, tretja z za~
mudo, prav tako pa z zamudo pri¢akujemo Se etrto Ste-
vilko. Glasilo je postalo brez dvoma, kot pravi glavni in
odgovorni urednik, most med ¢lanstvom. Zato moramo
dalje bedeti nad njegovo kvaliteto in popraviti toénost iz-
hajanja. Obseg Casopisa se je poveCal. 16. letnik bo imel
pribliZno 260 strani ali v povprecju 65 strani na Stevilko.
Glasilo je bilo tiskano v 1.000 izvodih, ki so jih ¢lani do-
bivali brezplac¢no. Ostale izvode so dobili sponzoriji, stro-
kovne knjiznice, mnoge pa smo uporabili ob manifestaci-

jah za propagiranje drustva MIDEM.

Publikacije: Zbornik MIEL ‘86 3 knjige AS

Zbornik SD’86 1 knjiga A4

Clanstvo se je povedalo na 536 ¢lanov. Njihove prijavnice
so zlozene v arhiv &lanstva. Poleg tega se podatki o ¢lan-
stvu vnaSajo v radunalnik. Napravili smo nove izkaznice,
ki bodo veljale dve leti. Spisek vseh Clanov bo objavljen

v prvi $tevilki INFORMACIJ MIDEM v letu 1987.

Na koncu porodila upam, da lahko preteklo leto ocenimo
kot uspefno, zelo aktivno in spodbudno za nadaljnje delo
Sekretariata, Izvrinega odbora in vseh ¢lanov naSega

strokovnega zdruZenja.

Predsednik MIDEM: Dr. Rudi Rolak

MIDEM
Titova 50
61000 LJUBLJANA



ZAPISNIK 2. SJEDNICE 1ZVRSNOG ODBORA MIDEM

Miroslav Gojo

2. sjednica Izvr&nog odbora MIDEM odrzana je 12.02.

1987 godine u Ljubljani s poetkom u 12,00 sati.

Prisutni ¢lanovi 10 MIDEM: Z. Butkovié, J. Cupurdija,
J. Dobeic, J. Furlan, M. Gojo, F. Jan, A. Keber,
R. Krémar, M. Mekinda, E. Pirtov$ek, R. Rodak,

A. Rozaj Brvar, M. Slokan, P. Tepina, S. Ursié.

Ostali prisutni: B. Troki¢ (Nadzorni odbor), R. Marié
RIZ - TPV

Ispridani: V. Pantovié

Dnevni red:

1. Potvrda zakljulaka Sekretarijata

2. Potvrda ¢lanstva

3. IzvjesStaj o radu Drustva u 1986 godini

4. Financijski izvjeStaj i zakljulni racun za 1986. godinu
5. Saziv godis$nje skupstine Drustva

6. Program rada za 1987 ~ 1988 godinu

7. Financijski plan

Na predlozeni dnevni red poslana je primjedba M. Arbana-
sa sa zahtjevom za dopunu u smislu razrjeSenja dileme
oko suorganizatorstva MIEL 88. Predsjednik je predloZio,
a prisutni prihvatili, da se nadopuna razmatra u okviru

tocke 6.

Zakljucak 1.1: Prihvalaju se svi zakljudci Sekretarijata

koji su doneseni u 1986 godini i svi su izvrSeni.

ZakljuCak 2.1: Prihvacaju se &lanovi MIDEM-a po spisku.

Zakljucak 2.2: ZaduZuje se P. Tepina da poSalje svima

Clanske iskaznice koje vrijede do 1989 godine.

ZakljuCak 2.3: Spisak ¢lanova neka se objavi u Informa-
cijama MIDEM

ZakljuCak 3.1: Prihvala se izvje¥taj predsjednika Drust-

va R. RoCaka o radu Drustva u 1986 godini.

ZakljuCak 3.2: Izvje&taj predsjednika e se objaviti u

Informacijama, kao i zakljuéci IzvrSnog odbora MIDEM.

Zakljucak 4.1: Prihvala se izvjeStaj A. RoZaj-Brvar o

financijskom stanju.

ZakljuCak 4.2: Prihvati i potvrdjuje se zavréni radun za
1986 godinu.

Zakljucak 4.3: Odobrava se honorar za izradu zavrsnog

racuna.

Zakljulak 5.1: Izvréni odbor saziva GodiSnju skupstinu
Drustva u TopolSici (Titovo Velenje) za vrijeme odrzava-
nja Simpozija SD-87. Tolan datum i sat odrZavanja Godis-
nje skupstine odredit ée predsjednik uz suradnju Program-~

skog odbora SD-87.
Zakljucak 6.1: Prihvaéa se program rada za 1987 godinu.

Zakljucak 6.2: Organizator MIEL-a je Drustvo MIDEM,

koje ukljucuje u suorganizaciju sve koji to Zele.

ZakljuCak 6.3: Za Predsjednika Lokalnog organizacijskog
odbora imenuje se V. Srita, Potpredsjednici Mr. Kovadec
(R. Konlar) i netko iz RIZ~TPV ukoliko se toga prihvate.
Za Clanove lokalnog organizacijskog odbora: O. Vagié,
M. Turina, J. Cupurdija, S. Ursié (R. Konlar), P. Bilja-
novi¢ (ETF Zagreb), te jod nekoliko &lanova iz RIZ-TPV

(nakon dodatnog dogovora).

Zakljulak 6.4: MIDEM povjerava suorganizaciju MIEL-88
Republi¢kom komitetu za znanost i tehnologiju SR Hrvatske,
Elektrotehnic¢kom fakultetu, SOUR Rade Kondar i RIZ Tvor~

nici poluvodica.

Zakljuak 6.5: Zakljucima se upoznaju zainteresirane

radne organizacije.

ZakljuCak 7.1: Prihvala se financijski plan za 1987 godi~

nui.

Zakljudak 7.2: Clanarina za Dru$tvo u 1987 godini izno-

si 1.000.~ dinara.

Zapisao: Mag Miroslav Gojo

MIDEM
Titova 50
61000 Ljubljana
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POROCILO O FINANCNEM POSLOVANJU DRUSTVA MIDEM DOHODKI

V LETU 1986 OD 1.VIl. DO 31.XII. 1986

I1ZDATKI

Pisarniski in reZijski material
Tiskarske storitve

Pogodbe, avtorski honorarji
Avtorski honorarji - del. org.
Strokovno izobraZevanje
Reprezentanca

MIEL v BG

Stroski za SDK

Dnevnice, nocnine

Potni stroski

Studentski servis

Vradilo posojila EZS

Davki in prispevki iz dohodka

Dotacije ETAN

78 746

2 155 479
1289 565
4 680 000
418 288
259 848
175 100
13 810
120 349
204 407
271 510

1 889 647
5 080

11 581 829

Placane ¢lanarine 101 900
Kotizacije: Oprema 252 000
SD 773 000
MIEL 2 194 265
Sponsorstvo 3 416 000
Prihodki drugih organizacij 520 000
Sodelava z DO 4680000
11 937 165

Razlika med izdatki in dohodki v znesku 355 336 din pred-
stavlja presezek za leto 1986 in se prenese na Poslovni

sklad.

Blagajnik: Alenka Rozaj-Brvar

PLAN DELA DRUSTVA MIDEM ZA LETO 1987 IN PRIPRAVE ZA LETO 1988

a/ 1. I1zdajanje zbornika Informacije ~ MIDEM v sedanji 7

obliki in obsegu

S
.

Rudi Rodak

Sodelovanje z delovnimi organizacijami

8. Obéni zbor v Velenju na SD ‘87

ZdruZevanje Clanov in aktivnosti ¢lanov v skladu s

9. Sodelava ob konferenci ETAN "87

pravili druStva. Cilj je daljnje povecanje Clanstva

(800)

10. Sodelava ob manifestaciji MIPRO “87

3. Realizacija posveta MIEL ‘87 Banja Luka z obrobnimi

manifestacijami

N

problematiki Solanja znanosti o materialih

Realizacija posveta SD ‘87 Velenje s forumorm o

5. Realizacija posveta SE "87 Ljubljana s posvetom

CEOK.A (celovito obvladovanje kvalitete)

o
.

in FBlectronics (Pariz)

b/ 1. Priprava posveta MIEL ‘88

2. Priprava posveta SD’88

w
N

Priprava posveta SE 88

i~
A

Daljnje utrjevanje dru$tva in poveCevanje ¢lanstva ~

aktivnosti v interesu druZbe in ¢lanov

°

Ekslkurzije z ITnex-om na Productronico (Miinchen) 5. Sodelava ob konferencah ETAN, MIPRO in akcija

EZS in ETAN.



FINANCNI PLAN ZA LETO 1987

1ZDATKI

Pisarni$ki in reZijski material 320 000
Tiskarske storitve 8 620 000
Pogodbe o delu, avtorstva 3 156 000
Izdatki za reprezentanco 936 000
Stroski za SDK 52 000
Sluzbena potovanja 480 000
Potni stroski 816 000
Stroski za Studentski servis 540 000
ElektrotehniSka zveza Slovenije 3 900 000
Davki in prispevki od dohodka 20 000
Dotacije ETAN 50 000

18 890 000

DOHODKI

Ostanek od prejsnjega leta 355 336
Prihodki od pladanih &lanarin 500 000
Elektrotehniska zveza Slovenije 300 000
Naslovnica INFORMACIJ 1 640 000
Dohodek s konferenc 5 000 000
Sponsorstvo 6 974 000
Sodelava z DO 4121000
18 890 000

Blagajnik: Alenka RoZaj-Brvar

SEJEM SEMICON /7 EUROPA V ZURICHU
1ztok Sorli

Tradicionalni sejem opreme in dejavnosti za polprevodni~-
§ko industrijo je znova privabil v dneh od 10. do 12. mar-
ca 1987 na tisoCe razstavljavcev in obiskovalcev iz vsega

sveta v mrzli Ziirich.

Trije dnevi so bili prekratki in vendarle dovolj dolgi, da
sSmo po enem letu premora zopet lahko v $estih halah vi-

deli za generacijo boljSo opremo kot lansko leto.

Vzporedno z razstavo je vse tri dni potekala tehniSka kon-
ferenca. Njena rdela nit je bila submikronska fotolitogra~
fija, novi procesni postopki za realizacijo submikronskih

elementov, avtomatizacija postopkov in linij.

Tak3na vsebina predavanj ni bila izbrana sluajno. Hote-
nja proizvajalcev in uporabnikov opreme so bila razvidna
na vsakem koraku: kako narediti manj$e, hitreje, boljse,

s ¢im vedjim izplenom in ceneje.

Na koncu tega kratkega poroéila so naslovi predavanj.

Zbornik imamo v ISKRI-Mikroelektroniki. Ce koga zani-

ma specifiCen ¢lanek, mu ga lahko preko druStva MIDEM

skopiramo.

Robotizacija, avtomatizacija, kontrola procesov na licu
mesta, upeljave novih merilnih metod za vrednotenje teh
postopkov, racunalnisko vodenje in obdelava meritev,
shranjevanje in analiza ogromnega Stevila podatkov - to
s0 le nekatere od postavk, ki zagotavljajo uresnifitev zgo-

raj omenjenih hotenj.

Letos je SEMICON v Evropi preskolil magi¢no mejo "enega
mikrona". Vsi so izbrali novo enoto za dolZino: desetinko
mikrona. Tako se bomo nadalje pogovarjali o Sirini linij,
velikosti kontaktnih odprtin, loCljivosti, tolerancah med
posameznimi nivoji, velikosti delcev in podobnem samo v

desetinkah mikrona.

Po konéanem sejmu so obfutki me&ani. Nekateri ze raz-
misljajo o nujnih nakupih najmodernej$ih naprav, ki so bi-
le razstavljene, nekateri pa le ugotavljajo, da bodo ponov-

no $e za eno stopnic¢ko za razvito Evropo.



Priloga: Spisek naslovov referatov, ki so bili predstavije-

=
.

-2
.

o
.

10.

11.

ni na tehnigki konferenci Semicon/Europe 87 v

Ziirichu.

. M. McCreary, Eastman Kodak Co., Rochester, New

York, U.S.A.
PHOTORESIST SCHEMES FOR SUBMICRON OPTICAL
LITHOGRAPHY

F. Coopmans, IMEC, Leuven, Belgium
DESIRE FOR VERSATILE DRY DEVELOP LITHOGRAPHY

G. Westerberg and L. Quist, Micronic Laser System
AB, Stockholm, Sweden

LASER SCANNING FOR COST EFFECTIVE AND QUICK
TURN-AROUND RETICLE GENERATION

E. Cullman, Karl Suss AG, Garching Munchen, West
Germany

SOURCE CONSIDERATIONS IN X~RAY LITHOGRAPHY

G. Vento, SGS, Agrate, Italy
STEP AND REPEAT EVALUATION BY AUTOMATIC CON-
TROL OF TEST STRUCTURES

Mr. Peuch, Alcatel, Annecy, France
DRY ETCHING APPROACH TO ADVANCED AUTOMA-
TED FABRICATION

Richard E. Novak, FSI Corporation, Chaska, Minne-
sota, U.S.A.
WET CHEMICAL STRATEGIES FOR VLSI/ULSI

D. Boardman, Plessey Research, Caswell, United
Kingdom

THE MEGACELL TEST STRATEGY A COST EFFECTIVE
SOLUTION FOR ASIC

K. Beenakker, Philips N.V., Nijmegen, The Nether-
lands

HIGH PIN COUNTS, HIGH SPEED PACKAGES AND
NEEDS FOR STANDARDIZATION

H. Villers, Texas Instruments, Dallas, Texas, U.S.A.
INFLUENCE OF TEST AND ASSEMBLY OF FUTURE PRO-
DUCT DESIGN CONCEPTS

David W. Smith, Kulicke and Soffa, Willow Grove,
Pensylvania, U.S.A.

DEVELOPMENTS FOR PROCESS MATERIALS AND EQUIP~
MENT FOR DICING, DIE ATTACH AND WIRE BONDING
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W. Verwoerd, ASM-FICO, Herwen, The Netherlands
ASSEMBLY AUTOMATION

C. Cognetti and R. Tiziani, SGS, Agrate, Italy
THERMAL MANAGEMENT IN SURFACE MOUNT TECHNO~

LOGY

J. Villieres, Thomson Semiconductors, Aixlex-Bains,
France

ONE YEAR EXPERIENCE WITH AUTOMATED ASSEMBLY
PRODUCTION

P. Paduschek, Plasmos GmbH Prozesstechnik, Miin-

chen, West Germany

PLASMA-OXIDATION OF SILICON

E. Bussmann and H. Wendt, Siemens AG, Miinchen,

West Germany

RAPID THERMAL PROCESSING FOR VLSI

N. Harder and E. Merck, Darmstadt, West Germany
THE MAINTENANCE OF A POINT-OF-USE GUARANTEE
FOR PROCESS CHEMICALS IN SEMICONDUCTOR

L.T. Lamont, Machine Technology, Inc., San Jose,
California, U.S.A.

MATERIALS ISSUES IN THE PLANARIZATION OF SING-
LE AND MULTI~LAYER STRUCTURES

J. Hems and A. McGeown, ET Electrotech, Bristol,
United Kingdom
PLANARIZATION OF METAL USING BIAS SPUTTERING

C.T. Sorenson, MSD, Aschheim bei Miinchen, West
Germany

ADVANCES IN VLSI/ULSI PLASMA ETCHING PROCESS
TECHNOLOGY

K. D. Sauter, Fraunhofer Institute for Production
Engineering and Automation (IPA), Stuttgart, West
Germany

AUTOMATED MATERIAL HANDLING FOR DEFECT
REDUCTION

Sestavil: Iztok Sorli

Iskra Mikroelektronika
Stegne 15 d
61000 Ljubljana



OB SESTDESETI OBLETNICI ZDRAVKA BENDEKOVICA, DIPL. ING.

Lojze Trontelj

Starosta jugoslovanske mikroelektronske srenje je bil ro-
jen 5.2.1927 v Sartovcu pri Kutini. Diplomiral je na za-
grebiki elektrotehniéni fakulteti. Svojo strokovno kariero
je zalel kot pripravnik v zagrebSkem Philipsu. V Radio in-
dustriji Zagreb je deloval na podrodju izbolj§av v tehnolo~-
giji proizvodnje radiocaparatov in televizorjev ter njihovih

sestavnih delov.

Konec petdesetih let se je prvié srefal s polprevodnis$ko

tehnologijo, ki ji je zapisan Se danes.

Zdravko je predan in zavzet industrijski strokovnjak - in-
Zenir v pravem pomenu besede. Z njemu lastno proniclji-

vostjo, vztrajnostjo in Sirokim znanjem je kos Se tako za-

htevnim tehniénim problemom. Dolg je spisek njegovih ino-

vacij in patentov tako iz podrocja mikroelektronskih tehno-

logij kot tudi na spremljajoci proizvodni opremi.

Zdravko je vseskozi aktiven tudi na strokovnih konferen-

cah in v znanstveni periodiki. Spisek njegovih publikacij
iz zadnjega srednjerolnega obdobja obsega preko petnajst
prispevkov, ki se odlikujejo z njemu lastno natanc¢nostjo
in izvirnostjo. Zdravko Bendekovi¢ je zavzet Jugoslovan.
Nesebiéno je sodeloval pri izgradnji raziskovalnega labo-
ratorija na ljubljanski univerzi in pri projektiranju Iskri-
ne tovarne mikroelektronike. Vedno je bil na razpolago s
svojim nasvetom in pomocjo tudi drugim mikroelektron~
skim centrom v drzavi. Zavzema se za jugoslovansko dru-
#ino mikroelektronikov, ki naj bi delovala predvsem na
posétenih in prijateljskih osnovah ter na medsebojni pomo-
¢i in sodelovanju.

Zdravko, Zelim Ti, da bo¥ ta cilj dosegel in Ti kliCem Se

na mnoga leta!

Napisal: Prof. dr. Lojze Trontelj

Fakulteta za elektrotehniko
Trzaska 25
61000 LIJUBLJANA

SLOVO OD PROF. DR. EVGENA KANSKEGA —
PIONIRJA RAZISKAV ELEKTRONSKIH SESTAVNIH DELOV

V drugi $tevilki nasega glasila v letu 1986 smo obSirneje
predstavili delo prof dr Evgena Kanskega ob podelitvi Ki-

drifeve nagrade za njegovo zivljenjsko delo.

Ni $e minilo leto dni, ko nas je presunila novica, da se je
20.3.1987 po kratki in teZki bolezni iztekla zivljenjska pot

nadega predanega Clana.

V strokovnih krogih in v vrstah elementadev je zapustil
globoko vrzel, ki jo bo tezko zapolniti. Kansky je bil vse
svoje zivljenje predan trdemu delu in odpovedovanju, za
katerega je rtvoval vse svoje umske, strokovne, organi-
zacijske in pedagoSke sposobnosti. Znanost, ki se ji je

predajal in ji sluzil vse do poslednjih moci, je imela ab-

solutno prednost pred ostalimi zivljenjskimi obveznostmi.
Kot ¢lovek je bil Kansky izjemno preprost, dostopen in
voljan pomagati vsakomur, ki je bil njegove pomodi potre-

ben.

V na$ih vrstah je bil vsa leta med najaktivnejsimi, zato
ga ne bomo pogresali le sodelavei IEVT, marvel vsi tisti,
s katerimi je sodeloval, saj so bile njegove strokovne ak-
tivnosti prisotne v $irSem domadem in svetovnem prosto--
ru. Redemo lahko le hvala. Prof dr Evgen Kansky nam bo

ostal kot vzornik pri delu in v stroki v trajnem spominu.

Drustvo MIDEM



SPISEK CLANSTVA STROKOVNEGA DRUSTVA MIDEM

Rudi Ro&ak

V danasnji Stevilki naSega strokovnega glasila objavljamo
imena ¢lanov strokovnega drustva MIDEM, ki so izpolnili

prijavnico dru$tva oziroma v preteklosti prijavnico SSESD.

Z ljubeznivostjo delovne organizacije ISKRA Mikroelek=
tronika, oziroma njenega glavnega direktorja in &lana iz-
vriénega odbora mag. Milana Mekinde, smo podatke o na-
Sem d¢lanstvu uspeli radunalnifko obdelati. Vendar vsa ra-
Cunalni$ka podpora ne bo veliko veljala, &e bodo podatki,
ki jih vnasamo, napacni. Zato prosimo, da preverite, &e
je vase ime v spisku nafih &lanov in nas opozorite na

spremembe, ki so povezane z vami.

Tudi letos vam bomo poslali prijavnice. Izpolnite jih, pa
Ceprav ste Ze ¢lani. Na takSen nadin nam boste omogodi-
li azuriranje podatkov. Opozorite svoje kolege, ki jih ne

boste naSli v seznamu, da se v&lanijo.

ALJEC BOJAN
AMBROZ DANILO
AMON SLAVKO
ANTESEVIC STOJANKA

AHMETSPANIC SAID
ALEKSIC OBRAD
AMBROZIC MARKO
ANDJELKOVSKI ZIVKO
ANTONCIC MAGDA
ARBANAS MLADEN

ANTIC SLAVKO
ARANDELOVIC VLADA
BABIC RUDI BAJC STANE
BAJD TADEJ

BALOS AUREL
BANKO MARTIN
BARAGA VIKTOR
BEGOVIC HERMINA
BELAVIC DARKO

BENDEKOVIC ZDRAVKO

BAJIC MILORAD
BANIC IVO
BANOVEC ANDREJ
BASTER JANEZ
BEKCIC IVAN
BENDA JOSIP
BERAVC FRANC
BERGANT STANE BESENICAR SPOMENKA
BILJANOCIC PETAR
BIZJAK IGOR
BOGATAJ BRANKO
BORAS MILAN
BOSKOVIC SLOBODAN

BILJANOVIC PETAR
BIZJAK MARTIN
BOJC FRANC
BOSAN DJORDJE
BOZIC VINKO
BRECELJ FRANC
BRICELJY BOGDAN
BUDIN LEO

BRALA ANTON
BREZNIK BOJAN
BRKOVIC VUKMAN

BUH MARIJA
BURAZIN TOMISLAV
CADEY 1VO

CAVCIC DUNJA
CERNETIC JOSIPINA
CESNOVAR ANDREJ
COKAN ALES
CRNADAK MIHAILO
CUK FRANC
CUPURDIJA JASMINKA
CVETKOVIC MIROSLAVA
DAMNJANOVIC DRAGAN
DANCIC BRANE
DELAC NATONIJA
DEVETAK MIRAN
DJAKOVIC DRAGAN
DJURIC ZORAN
DOBRICIC VLADIMIR
DOGANOC MILAN
DOKIC BRANKO
DRAGO COTMAN
DRMAZ JANEZ
DURASEVIC MILORAD
DZEKOV TOMISLAV
EISENHUT VILI
FALESKINI RADO
FERMISEK BOJAN
FURLAN JOZE
GALEKOVIC BRANIMIR
GASEVIC BRANKO
GERGIC DRAGUTIN
GESSNER MARIJAN
GLAMOCAK HUZEIR
GLOZINIC IVAN
GODEC DANIEL
GORISEK MARJAN
GOSOVIC NADA
GRGIC BERISLAV
GRUBIC FRANCI
GRUM ANDREJ
GUBENSEK ANTON

BUNDALO ZLATKO
BUTKOVIC ZELJKO
CADEZ IVO

CERGOLJ MIRJAM
CEROVAC KRESIMIR
CIRIC RADMILA
COLARIC JOZE

CRNIC DRAGO

CUKELJ ZLATKO
CUROVIC MILIC
CVOX STJEPAN
DAMNJANOVIC SVETLANA
DEBELJACKI VESELIN
DESPOTOVSKI LAZAR
DIMIROVSKI GEORGI
DJOKIC MILIVOJE
DOBEIC JANEZ
DOBRIJEVIC ZORAN
DOGSA TOMAZ
DRAGANOVIC DRAGAN
DRAGOSAVIC LJUBICA
DUKANOVIC ZIVKO
DURJEVEC DANIEL
DZIN SLOBODANKA
ERZEN BOZIDAR
FERINA SLAVKO

FLAM DRAGUTIN
GABRIJELCIC DUSAN
GARDASEVIC VOJIN
GAVRILOVIC ALEKSANDAR
GERIC IVAN
GJURANIC MILAN
GLINSEK FRANC
GNIDOVEC DUSAN
GOLUBIC STJEPAN
GORJANC NEVENKA
GRAHORNIK EMIL
GRILC DANIEL

GRUJIC BILJANA
GRUNDLER DARKO
HADZIOMEROVIC DAVOR



HALAS MARIJA
HARBAS ENES

HORVAT BOGOMIR
HRIBERNIK BOZO
HUSAR IVAN

ILIC BRANISLAVA
INJAC RANKO
ISAILOVIC VLADISLAV
JAN FRANC

JANCAR RUDI

JAPELJ JANEZ
JELISAVLJEVIC DOBRIVOJ
JERIC STANE

JEVNIK STEFAN

JEVTIC MILAN
JOVANOVIC DRAGAN
JOVCESKI PETAR
JUNGIC SLAVICA
KADIC AZRA

KEBER ALOJZIJ
KEVORKIJAN VARUZAN
KLAKOCAR VLADIMIR
KLOBCAR JOZE
KNEZEVIC DRAGAN
KOBE MARJANCA
KODRIC DARKO

KOLLER LIDIJA
KOMLJENOVIC MILAN
KOPANJA DRAGOJLO
KORUGA VLADO

KOSAK NUSA

KOSELJ MICOVIC SANJA
KOSTIC SLADZANKA
KOTAR JOZE
KOVACEVIC IBRAHIM
KOZELJ MATJAZ
KOZINC ALOJZ

KRAJNC MARJETA
KRASNA JOZE

KREGAR VLASTA
KRIVOKAPIC ZORAN
KRSTAJIC ZORAN
KUNOVAC DRAGANA
KUSIC KARMEN
LAKETIC DRAGOMIR
LAVRENCIC BORUT

HALIMIC MIRSAD
HIRSMAN MATJAZ
HOZI1C FIKRET
HRIBSEK MARIJA
HUSOVIC NAZIF
INDOVSKI PETAR
IRMANCNIK LIDIJA
IVCEVIC VLADIMIR
JANCAR PETAR
JANEV VANCO
JAZBEC HERMAN
JENKO BOJAN
JESENKO ANDREJ
JEVTIC DR MILAN
JOSIFOVIC OLIVERA
JOVANOVIC VESNA
JOVIC VESNA
JURCAN MIRNA
KASTIC SLADZANKA
KETTE BORIS

KIT FRANC

KLAVS VLADIMIR
KNEZ DANIEL
KNOLL MILENA
KOBE MILOS
KOJADINOVIC ZORAN
KOMAN MOJCA
KONDA TONE
KOPLAN FRANC

KOS DARJA

KOSEC MARIJA
KOSIR SASO
KOSTOVSKI DUSAN
KOVACEVIC DARINKA
KOVACIC MIROSLAV
KOZINA LOTAR
KRAJNC JOZE
KRANJC JOZE
KRCMAR RATKO
KREN BRANE
KRIZNAR VLADIMIR
KRZAK ZORICA
KURINCIC BOJAN
KUZMIN JELKO
LATINOVIC TIHOMIR
LEKOVIC DANICA
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LEKOVIC NADA
LEONARDIS SAVO
LIMPEL META
LITOVSKI VANCO
LORENCIN MIODRAG
LUKIC LAZAR

LUZAR JOZE
MACANKOVIC BOJANA
MAGNIK VLADIMIR
MAJSTOROVIC MILORAD
MALESEVIC PREDRAG
MANSOOR ALI
MARJANOVIC MILKA
MARKOV JANI

MARS LEPOSAVA
MATOVIC JOVAN
MEDIC MIODRAG
MEDVED BRANKO
MENCL BORISLAV
METLJAK DRAGO
MIKLAVCIC BOGO
MILCIC ZORAN
MILIC STRKALJ OGNJEN
MILJKOVIC ZIVOJIN
MILOVANOVIC RAJKO
MIROSLAV GOJO
MLADENOVIC LJUBISA
MOZETIC VOJKO
MUSTRA SRECKO
NADIZAR BRANISLAV
NENADOVIC TOMISLAV
NIKOLIC ZORAN
NOVAK JURICA
NOVAK MATJAZ PR
NOVINSEK BORIS
OGRIN TOMAZ
PANTOVIC VLADIMIR
PASALIC HARIS
PAVLOVIC ZORAN
PEGAM MATJAZ
PEJOVIC MOMCILO

PEPELNIK CVETKO
PERLIC STEVAN

PESIC LJUTICA
PETKOVIC DRAGAN
PETRINEC MARIJA

LENARDIC BORUT
LICITAR KRESIMIR
LIPOVAC PETAR
LIVADA BRANKO
LUKEZIC MARINO
LUSTEK PETER

LUZAR RADKO
MACEK MARIJAN
MAIER ZVONKA
MALESEVIC JOVAN
MALIC DJURADJ
MARCIC MARIO
MARKO HROVAT
MARKOVIC OLGA
MATIJEVIC BRANKO
MAVER JASNA

MEDLE JOZE
MEKINDA MILAN
MESTNIK BRIGITA
MIKANOVIC MIHAJLO
MILATOVIC IVAN
MILIC BRANISLAV
MILICEVIC MIODRAG
MILOVANOVIC DRAGISA
MIRJANIC DRAGOLJUB
MITROVIC MILAN
MOCNIK IVAN
MURCEHAJIC MUHAREM
MUZEVIC MARIJAN
NAJRAJTER ALMA
NESKOVIC ALEKSA
NOVACIC LADISLAV
NOVAK MATJAZ
NOVICA JOSIC
OBLAK JOZE

PANTIC DRAGAN
PARADIS DUBRAVKO
PAVLIN BOZIDAR
PECUR DRAGO
PEHANI BENO
PEJOVIC VERICA

PERIC VLADIMIR
PERMAN JANEZ

PETERCA FRANC
PETKOVIC NOVICA
PETROVIC BRANIMIR



PETROVIC MIODRAG
PETROVIC VIDA
PINTAR AURELIA
PIRC MARIJA
PIRKOVIC JOZE
PIRTOVSEK ERVIN
PIVK MARJAN
POKRIVAC TOMISLAV
POLOVINA RADMILA
POLZELNIK IVAN
POP GEORGIEV GLIGOR
POPOVIC ZORAN
POTOCAR JOZICA
PRASTALO RADOJKA
PRERADOVIC ZAGORKA
PUCELJ JOZE

PUST SRECKO
RADJENOVIC MILORAD
RAJIC SLOBODAN
PECNIK ANDREJ
RIBARIC SLOBODAN
RISTIC LJUBISA
ROCAK DOBRAVKA
RODE BOJAN

ROZIC MIRKO

RUDEL DRAGO
RUNDIC SLAVOJKA
SAJFAR IVAN
SANCANIN STEVO
SARAJCIC RANKO
SARIC MIRO

SEF MARJAN

SEJAD SALAM

SESTIC MLADEN
SEVER VINKO
SILJANOSKI VLADO
SIMONCIC ALOJZ
SINOVCEVIC RENATA
SKAKIC KARMEN
SKRBINC DRAGO
SMILJANIC MILOLJUB
SOFTIC FERID

SOLAR STANISLAV
SOLJACIC VINKA
SOSTAREC IVAN

PETROVIC RADOMIR
PHYSICOS CHRISTODOUL
PINTERIC FRANC

PIRC SLAVKO
PIRKOVIC MARJAN
PIVAC BRANKO
PODNAR PETER

POLAK JOZE
POLUTNIK MATJAZ
POMPE IGOR

POPOVIC RAJKO
POSARIC JURAJ
POVRZENIC ZLATKO
PREGELJ ANDREJ
PROKIC MIODRA’G
PURGARIC BRANISLAV
RADIVOJEVIC JADRANKA
RADOVIC SNEZANA
RATKOVIC MILICA
REGODA RATKO
RIDZAL SEAD

RISTIC MOMCILO
ROCAK RUDOLF

ROZAJ BRVAR ALENKA
ROZMAN IRENA

RUHEK ANTON

RUNOVC FRANC
SAMARDZIC NATALIJA
SANTO MARINA
SARCEVIC SLOBODANKA
SAVKOVIC STEVANOVIC
SEGOTA ERAZMO
SELAR IVAN
SETRAJCIC JOVAN
SIKILJIC MIHAJLO
SIMON FRANCI
SINCIC DAVOR
SIRBEGOVIC SEDAT
SKILJIC MAHAILO
SLOKAN MILAN

SOBA STOJAN

SOLAR MITJA

SOLIC DRAGUTIN
SORLI IZTOK

SROL TATJANA
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STAMPEK SIMON
STANISIC GORAN
STANKOVIC TODOR
STEFANOVIC LJUBINKA
STEGLIC MAKS
STIGLIC BRUNO
STOJAK SIMO
STOJANOVIC JOVAN
STOJANOVIC ZORAN
STOJANOVSKI PETAR
STULAR ANTON
SUBOTIC VELIBOR
SVAJCER ANICA
TANCEV ASEN
TAVZES RADOVAN
TJAPKIN DIMITRIJE
TOMAZIN VIKTOR
TORIC HASIM
TRIFUNOVIC GORDANA
TROKIC BEDRUDIN
TRONTELJ LOJZE
TRTANJ DARKO
TURINA MIROSLAV
URSIC SREBRENKA
VALANTIC BOJAN
VALENCIC MATJAZ
VARDJAN VITO
VERES VESIC DRAGICA
VIDMAR HERMAN
VINSEK SILVESTER
VODOPIVEC MARIO
VRDOLJAK MIRJANA
VUK DAMIR
VUKELIC GORDAN
VUKOJEVIC DRAGAN
ZABKAR ANTON
ZAJKOSKI PERE
ZDESAR MATIJA
ZEMLJIC ZOLTAN
ZIVANOV MILOS
ZLATANOVIC DRAGAN
ZORKO RUDI

ZUPAN MOJCA
ZUPANCIC JURE

STANDEKER CVETO
STANKOVIC GORDANA
STANOJEVIC SNEZANA
STEGEL 1ZTOK
STEMBERGER RADO
STOJADINOVIC NINOSLAV
STOJANOVIC BILJANA
STOJANOVIC VLADIMIR
STOJANOVSKI JORDAN
STRIZAK NENAD

STULIC MLADEN
SUSTARSIC BORIVOJ
SVETA JOVICIC
TANJGA PETAR

TEPINA PAVLE
TODOROVIC DUSAN
TOMIC MILICA

TOSIC BRATISLAV
TRKULJA MILOS
TRONTELJ JANEZ
TRONTELJ MARIJA
TUFEKCIC IZET

TUSEK TADIC LJERKA
UVODIC DARJA MARTINA
VALENCIC BRANE
VALENCIC VITOS
VENGAR SRECO

VETER JORG

VIDMAR STANISLAVA
VISINSKI GORDANA
VOIJNOVIC BOZIDAR
VUCENOVIC DRAGAN
VUKELIC DRAGAN
VUKELIC MILAN
VUKSAN LJUSTINA GORD
ZADRAVEC JURICA
ZALAR ANTON
ZELJEZNJAK ZELJKO
ZIVANOV LJILJANA
ZIVIC ZORAN

ZOHAR BRANKO
ZORMAN SASO

ZUPAN PIRKOVIC ERIKA
ZUPIC JOSIP



PROGRAN XV. JUGOSLOVANSKEGA POSVETOVANJA O MIKROELEKTRONIKI V BANJA LUKI

Pavle Tepina

MIEL - jugoslovansko posvetovanje o mikroelektroniki z
mednarodno udeleZbo predstavlja Ze tradicionalno sreca-
nje evropskih strokovnjakov, ki se bavijo z raziskavami,

razvojem, proizvodnjo in uporabo mikroelektronike.

Tradicionalno posvetovanje, katerega internacionalizacija
se je zalela prav v Banja Luki leta 1982, pa bo tudi obele-
%ilo 25-letnico obstoja ElektrotehniSke fakultete Banja Lu-
ka, ki je poleg ostalih tudi organizator posvetovanja MIEL-
87.

SPLOSNE INFORMACIJE

Posvetovanje bo potekalo v Domu kulture v Banja Luki od

14. do 16. maja 1987.

Uradni jeziki posvetovanja so vsi jeziki jugoslovanskih na-
rodov in angleidina. Del domadih referatov bo simultano

prevajan v anglescino.

Recepcija posvetovanja bo odprta v sredo 13. maja od 15.
do 19. ure v hotelu Bosna, ostale dneve pa v Domu kulture

od 8, do 18. ure.

Ob posvetovanju bo tudi razstava mikroelektronskih kom-

ponent, materialov in literature domacdih proizvajalcev.

KOTIZACIJA

Kotizacija za sodelovanje na posvetovanju znasa:

Vpladana do 01. maja 1987: din 25.000.~

Vpla¢ana po tem datumu: din 30.000.-

Kotizacijo vplaajte na ziro racun:
MIDEM, 61000 Ljubljana, Erjavéeva 15, Stevilka raluna:
50101-678-74701 z oznako MIEL

Prosimo vas, da ob registraciji predlozite kopijo vplacila

kotizacije.

REZERVIRANJE PRENOCISCA :

Rezerviranje prenodidéa smo poverili turisti¢ni organiza-
ciji "Generalturist". Zato vas prosimo, da prijave za re-

zervacijo prenodisda podljete izkljuéno na "Generalturist”

Kongresni oddelek, 41000 Zagreb, Pragka 5.

XV jugoslavensko savjetovanje o mikroelektronici s me~
djunarodnim sudjelovanjem je tradicionalni skup strucnja-
ka iz podrudja mikroelektronike, istrazivala, proizvodja-

da ili potrosala.

Tradicionalno savjetovanje, Cija je internacionalizacija za-
potela upravo u Banja Luci 1982. godine, obiljezava i 25-
godidnjicu rada Elektrotehni¢kog fakulteta Banja Luka, je-

dnog od organizatora MIEL-87.

OPCE INFORMACIJE

Savjetovanje ¢e se odriati u Domu kulture u Banja Luci od

14, do 16. maja 1987. godine.

Sluzbeni jezici Savjetovanja su svi jezici naroda Jugosla-
vije i engleski jezik. Dio domalih referata prevodit ¢e se
simultano na engleski jezik.

Savjetovanje prati i izlozba proizvoda domacih proizvodja-
¢a mikroelektronic¢kih komponenata, materijala i literatu-

re.

Recepcija za registraciju sudionika Savjetovanja radit te:
srijeda, 13. maj 1987. godine od 15 do 19 sati u hotelu

Bosna a ostale dane od 08 do 18 sati u Domu kulture.

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudionike na XV jugoslavenskom savjetova-
nju o mikroelektronici iznosi:

25.000.~ din
30.000.~ din

uplaéena do 01.05.1987. godine
nakon 01.05.1987. godine

Kotizaciju uplatiti na Ziro racun:
MIDEM, Ljubljana, Erjavieva 15, broj zZiro rafuna:

50101~678-74701 s naznakom MIEL

Molimo da prilikom registracije prilozite kopiju uplatnice.

REZERVACIJA SMJIESTAJA

Smjeétaj svih sudionika Savjetovanja povjeren je turistic¢-
koj organizaciji "Generalturist". Stoga vas molimo da pri-

jave za rezervaciju smjeStaja Saljete iskljucivo na "Gene~

ralturist" Kongresni odjel, 41000 Zagreb, Praska 5.
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DRUZABNI PROGRAM

V Cetrtek, 14. maja bo za vse udeleZence s pladano koti-
zacijo sprejem v Domu kulture. Skupna brezplacna veler-

ja za vse udelezence s placano kotizacijo bo 15. maja.

DRUSTVENI PROGRAM

Za sve sudionike s pla¢enom kotizacijom odrzat ¢e se pri-
jem u Cetvrtak, 14. maja 1987. godine u Domu kulture u
Banja Luci u 20 sati. U petak, 15. maja 1987. godine or-
ganizirat ¢e se zajednitka velera u prostorijama Doma
kulture u 20.30 sati. Za sve sudionike s platenom kotiza-

cijom vecCera je besplatna.

DAN SALA | PREPODNE SEKCITA POPODNE SEKCIJA
DAY HALL | MORNING SESSION IAFTERNOON SESSION
OTVARANJE SAVIJETOVANJA UVODNI REFERAT
.00~09.45
14.05 09 ? CONFERENCE OPENING 15.30-16.30 | 1Ny TTED PAPER
A
10.00-11.15| UVODNI REFERAT 1., 11, 16.45-18,00 | DIZAINTRANJE INTEGRIRANIH SKLOPOVA 1.
INVITED PAPER Lo+ IC *s DESIGN I,
CETVRTAK 12.30-14.00| MONOLITNI INTEGRIRANI SKLOPOVI 18.15-19.15 | PIZAJNIRANJE INTEGRIRANIH SKLOPOVA 1I.
THURSDA Y : MONOLITIC IC 's IC’s DESIGN II.
MJIERENJA TEHNOLOGIJA INTEGRIRANIH SKLOPOVA 1.
12.30-14.00} NEASUREMENTS 16.45-18.00 | 3¢y TECHNOLOGY 1.
B 610 1 | SAW ELEMENTI
18.15-19.15 | 5o\ DEVICES
UVODNI REFERAT MODELIRANJE 1.
08.00-09.00} 1\vITED PAPER 15.30-17.00 |y 6DEILING 1.
NOVI ELEMENTI - MODELIRANJE .
. 09.15-10-15| \pw DEVICES 17.15-18.30 | VI ODELLING 1.
UVODNI REFERAT
15.05 10.45-11.45| INVITED PAPER
E INTEGRIRANIH SKLOPOV
PETAK 12.00-13.30 ?é?ﬁggg}égjmlm GRIRANIH SK AT
FRIDAY -
HIBRIDI KVALITETA
09.15-10.30| 1y pRIDS 15.30-1700 | i iry
B |12.-13.30 | TEHNOLOGIJA INTEGRIRANIH SKLOPOVA I1.|17 15.18.30 | ZAKASNIELI REFERATI
IC s TECHNOLOGY II. LATE PAPERS
UVODNI REFERAT
16.05 09.00-10-90} | \viTED PAPER
SUBOTA A = .
c ZAKLIUCAK SAVIETOVANJA
SATURDAY 10.15 CONFERENCE CLOSING
Cetvrtak, 14, maj Sala T BarTRAT
Thursday, May 14th Hall
Predsjednik: B.Trokié
Chairman: °
09.00 Ot‘gﬁime I.Blenti¢, Ipared.s(;edxful} %Ié 11.15 D.Kranzer, Siemens, Miinchen - D
pening resident o 1 AND 4 Mbit VLSI MEMORY
Pr jednik:
Ied§Je ni Odmor
President: 12.15 B
reak
Pozdravni g(;)vor: R.Rocak, gredf;]edmk MIDEM SEKCIJA , _ Monolitni integrirani sklopovi
Wellcome adresse: resident od MIDEM SESSION Monolitic 1C s
Otvaranje savjetgvanja: Predstavnik SIV -a SFRJ Predsjednik: S Ursié
Conference opening: Representative of FC of SFRJ Chairman: 2UISIC

Podela priznanja
Awards

Odmor
Break

UVODNI REFERAT
INVITED PAPER

Predsjednik:

Chairman: R.Rocak

10.00 W.A .Ledeboer, PHILIPS Corporate Development
Coordination ~ NI
EUROPEAN MICROELECTRONICS PROJECTS

Odmor
11.00 Break

12.30 R.Jak8ié, RSUP SRH, Zagreb
B.Modlic, Elektrotehnic¢ki fakultet, Zagreb
OSOBITOSTI MJERENJE OSJETLIIVOSTI DETEKTORA
FAZE U OKVIRU PLL INTEGRIRANIH SKLOPOV A

SOME SIMPLE METHODS OF PHASE DETECTOR SEN-~

SIVITY MEASUREMENT IN INTEGRATED PLL-CIRCUITS
12.45 V.Kunc, J.Trontelj, L.Trontelj, Fakulteta za elek-

trotehniko, Ljubljana

M.étiglic, Iskra - Center za elektrooptiko,Ljubljana

DRUZINA INTEGRIRANIH VEZLJ ZA INTELIGENTNO

SENZORSKO POLJE

VISI CIRCUITS FOR INTELIGENT SENSOR ARRAY

13.00 G.BoY%ié, T.Svedek, M.Boltuzié, ETI-R.Konlar, Zagreb
Z.Stojanovi¢, EI-Poluprovodnici, Nis
ASIC NA BAZI LOGICKOG NIZA GEM-21 - FIZICKO
PROJEKTIRANJIE, SIMULACIJA 1 TESTIRANJE



13.15

13.30

13.45

16.30

16.45

17 .00

17 .15

17.30

17 .45

18.00
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THE EXAMPLE OF ASIC IMPLEMENTED IN GATE AR-
RAY GEM~21 WITH EMPHASIS ON PHYSICAL DESIGN.
SIMULATION AND TESTING PROCEDURES

Lj.Risti¢, T.Smy, H.P.Baltes, I.Filanovsky, T

The University of Alberta, Edmonton - Canada

A HIGHLY SENSITIVE MAGNETIC FIELD SENSOR BASED
ON MAGNETOTRANSISTOR ACTION WITH SUPPRESSED
SIDEWALL INJECTION

E.M.Saad, Faculty of Ingeneeringand Technology,

Helwan, Egypt
FINITE IMPULSE RESPONSE FILTER FOR DETECTION

OF BINARY SIGNALS

A.I.Abd Elfatah, Elmasoura University, Egypt

A .A.Shaaban, Suez Canal University, Egypt

A SWITCHED CAPACITOR OSCILATOR CIRCUIT USING
A SINGLE UNITY GAIN AMPLIFIER

Objed
Lunch

UVODNI REFERAT
INVITED PAPER

Predsjednik:
Chairman:

R.Krémar

T.M.G. Krijnen, Varian Associates Inc., Amsterdam
NEW DOSIMETRY SYSTEM FOR A SERIAL PROCESS ION
IMPLANTER

Odmor

Break

SEKCILJA Dizajniranje integriranih sklopova I.
SESSION IC Design I.

PrecFSJedmk: R.Krémar

Chairman:

F.Runovc, M.Jenko, Iskra-Mikroelektronika, Ljubljana
COMPUTER INTEGRATION OF TOOLS FOR INTEGRATED
CIRCUIT TECHNOLOGY DEVELOPMENT

V.Litovski, P.Petkovié¢, Elektronski fakultet Nis
RAZVOJ MAKROMODELA CMOS LOGICKIH OPERATO~
RA U VREMENSKOM DOMENU

DVELOPMENT OF CMOS LOGIC GATE MACROMODELS
FOR TIME DOMAIN SIMULATION

T.PletersSek, J .Trontelj, L.Trontelj, Fakulteta za elek-

trotehniko, Ljubljana
EXPERTNI SISTEM ZA GENERACIJO GEOMETTIJE INTE -

GRIRANIH VEZI1J

CREATION OF RESISTIVE CMOS BUILDING BLOCKS IN
AUTOMATED LAYOUT DESIGN USING EXPERT SYSTEM

N.Qung Tang, TESLA Electronics Research Institute,
Praha - CSSR

TRANSFORMATION AND MINIMIZATION OF A SET OF
BOOLEAN EQUATION INTO TWO-LEVEL REPRESENTATION

J.Trontelj, L.Trontelj, T.Slivnik, Fakulteta za elektro-
tehniko, Ljubljana

GRAFICNI EDITOR ZA NACRTOVANJE ANALOGNIH IN
ANALOGNO-DIGITALNIH INTEGRIRANIH VEZI1J

Odmor
Break

SEKCIJA -3 Dizajniranje integriranih sklopova If.
SESSION IC Design
Predsj ik:
recs) edni N.Stojadinovié
Chairman:

18.15 A.Vodopivec, Iskra - Mikroelektronika, Ljubljana
ULA TRACE

18.30 Z.Burjan, TESLA VUST, Praha - CSSR
VERIFICATION OF TEH IC DESIGN IN THE STANDARD
CELL SYSTEM

18.45 J.Trontelj, L.Trontelj, T.Slivnik, Fakulteta za elektro-~
tehniko, Ljubljana
ANALOGNI POVEZOVALNIK ZA NACRTOVANIE OBSEZ-
NIH ANALOGNIH IN ANALOGNO-DIGITALNIH INTEGRI-
RANIH VEZLJ
ANALOG ROUTERFOR MIXED ANALOG-DIGITAL DESIGN

19.00 A.H.M.Shousha, Electronic Department, Cairo Uni-
versity, Cairo - Egypt
COMPUTER AIDED DESIGN OF PROGRA MMABLE LOGIC
ARRAYS
PRIJEM

20.00 COCKTAIL

Petak, 15. maj Sala 4
Friday, May 15th Hall
UVODNTI REFERAT
INVITED PAPER
Predsjednik: X .
D.T

Chairman: Japkin

08.00

09.00

09.15

09.30

09.45

R.S.Popovi¢,Landis and Gyr Corporation, Zug ~ CH
SILICON INTEGRATED SENSORS

Odmor

Break

SEKCIJA 4 Novi elementi
SESSION New Devices
Predsjednik: . \
Chairman: D .Tjapkin

V.Milanovi¢, Visa PTT $kola Beograd,

Z .Jkonié¢, D.Tjapkin, Elektrotehni¢ki fakultet Beograd
ODREDJIVANJE KOEFICIJENTA APSORPCIJE KVANTNE
JAME PO JEDNOM NOVOM PRISTUPU

DETERMINATION OF QUANTUM WELL ABSORPTION
COEFICIENT BY A NEW APPROACH

Z.Ikoni¢, D.Tjapkin, ElektrotehniSki fakultet Beograd
V.Milanovi¢, ViSa PTT $kola Beograd

KVANTNA JAMA U ELEKTRICNOM POLJU KAO SELEK ~
TIVNT DETEKTOR INFRACRVENOG ZRACENJA SA MO-
GUCNOSCU PODESAVANIA

QUANTUM WELL IN ELECTRIC FIELD AS A TUNABLE
SELECTIVE INFRARED RADIATION DETECTOR

P.M.Nikoli¢, O.5.Aleksié, Univerzitet Beograd,

ETEF Beograd

MEHURASTI MAGNETNI DOMENT I MMD - MIKROELE—
KTRONIKA

MAGNETIC BUBBLE DOMAINS AND MICROELECTRO-
NICS



10.00

10.15

10.45

11.45

12.00

12.15

12.30

12.45

13.00

13.15
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A A .Czerwinski, T.Gutt, J.Olenski,H.Przewlocki,
A .Zukowski, Institute of Electron Technology-CEMI,
Warsaw, Poland

COMPUTER AIDED DAGNOSTICS AND PRODUCTION
CONTROL SYSTEM FOR MICROELECTRONICS

Odmor
Break

UVODNI REFERAT
INVITED PAPER

Predsjednik:

M. S
Chairman: lokan

Dj.Koruga, Masinski fakultet Beograd -~ YU
PRAVCI ISTRAZIVANJA I RAZVOJA MOLEKULARNE
EILEKTRONIKE

RESEARCH AND DEVELOPMENT TRENDS OF
MOLECULAR ELECTRONICS

Odmor

Break

SEKCIJA Dizajniranje integriranih sklopova III.
SESSION IC Design III

Pred.sjedmk: M. Slokan

Chairman:

D.Rakovié, Elektrotehnicki fakultet Reograd

- PERSPEKTIVE
- THE PERSPECTIVES

BIOKOMPJUTER
BIOCOMPUTERS

D .Rakovié, Elektrotehnicki fakultet Beograd

L.A .Gribov, Institut GEOI1l AN SSSR, Moskva
POLIACETILENSKI SOLITONSKI PREKIDACI U SVETLU
STRUKTURE POLIACETILENA

THE POLYACETYLENE SOLITON SWITCHES IN THE
LIGHT OF POLYACETYLENE STRUCTURE

M.M. Abu-Zeid, Eindhoven University, NL
GROOVED-GATE MOSFET STRUCTURES

Z .Bendekovic¢, S.Mustra, J.Turkovié¢,P.Biljanovié,
RIZ TPV Zagreb

KONCEPT NOVE BIPOLARNE CELITE S HORIZONTAL-
NIM TOKOM STRUJE (HCT)

THE CONCEPT OF THE NEW BIPOLAR CELL WHIT
THE HORIZONTAL CURRENT PARTH

Z .Bendekovié, M.Balada-Sribar, 1.GloZinié, D.Ivéek
RIZ TPV Zagreb

PRIJEDLOG TEHNOLOGIJE NOVE BIPOLARNE CELLJE S
HORIZONTALNIM TOKOM STRUJE (HCT)

THE PROPOSAL FOR THE TECHNOLOGY OF THE NEW
VLSI BIPOLAR CELL

Z.7ivié, B.Kren, 1.5orli, M.Hir§man, Iskra Mikro-
lektronika, Ljubljana )

3 um N-WELL AND P~-WELL DEVICE PERFORMA NCE
COMPARISON

Objed

Lunch

SEKCITA A6 Modeliranje I
SESSION Modelling I
Predsjednik:

J.Furlan
Chairman:

15.30

16.00

16.15

16.30

16.45

17 .00

17.985

17.30

17 .45

18.00

I.Sorli, M.Hir§man, Iskra Mikroelektronika ,Ljub-
ljana

SIMULACIJA CMOS PROCESA Z N IN P OTOKOM IN
MINIMALNO RAZSEZNOSTIO 3 um

SIMULATION OF 3 MICRON N-WELL AND P-WELL CMOS
TECHNOLOGY

M . Jenko, Iskra Mikroelektronika,ljubljana
DC AND TEMPERATURE CHARACTERIZATION OF THE
PROCESS USING CIRCUTT SIMULATOR MOS MODELS

M .Macek, M.Hirsman,Iskra Mikroelektronika,
Ljubljana

FORMIRANJE PLITVIH SPOJEV NP Z IMPLANTACIJO
ARZENA

SHALLOW JUNCTIONS N*P FORMED BY As IMPLANTA -~
TION

M.Hir§man, M.Macek Iskra Mikroelektronika,
Ljubljana

FORMIRANJE PLITVIH SPOJEV PTN Z IMPLANTACIJO
BF %,

SHALLOW JUNCTION P™N FORMED BY BF+2 IMPLANTA -
TION

R.Ramovi¢, D.Raji¢, D.Tjapkin, Elektrotehnilki fakul-
tet Beograd

D.Stojanovié Institut za fiziku, D.Stojanovié, Institut
"Boris Kidri¢" Vinca

MODELOVANJE TOPLOTNIH POJAVA 1 ANALIZA TEMPE-
RATURSKOG POLJA U NEKIM MIKROELEKTRONSKIM
STRUKTURAMA

MODELLING OF THERMAL PHENOMENA AND THE ANA-
LYSIS OF THE TEMPERATURE IN SOME MICROELECTRO-
NICS STRUCTURES

W.Janke, Technical University of Gdansk, PL
MODELING THE ELECTROTHERMA L INTERACTIONS IN
INTEGRATED CIRCUITS

Odmor

Break

SEKCIJA 7 Modeliranje II
SESSTON Modelling 11

Predsjednik:

Pl e
Chairman: Biljanovi(

C.Gingu, M.Meila, Microlectronica Bucharest
TWO-DIMENSIONAL SIMULATION OF MOS CAPACITOR

D .Panti¢, S.Mijalkovié, N.Stojadinovié, Elektronski
fakultet Nis,

N.Jankovié, RO Ei-Poluprovodnici, Nig

PRAKTICNI ASPEKTI MODELIRANJA CMOS TRANZISTO-
RA PROGRAMOM MINIMOS

PRACTICAL ASPECTS OF CMOS TRANSISTOR MODELING
BY PROGRAM MINTMOS

P .Habas, Fakultet tehnic¢kih nauka Novi Sad
V.Cveki¢, Minel institut za automatiku,Beograd
MODELOVANJE KANALA VISOKONAPONSKOG MOS
TRANZISTORA U SATURACIJI

A MODEL FOR HIGH-VOLTAGE MOS TRANSISTORS IN
THE SATURATION REGIME

S.Dimitrijev, D.Zupac, N.Stojadinovié, Faculty of
Electronic Engineering, Ni$

AN IMPROVEMENT OF COMMONLY USED EXPRESSION
FOR DRAIN CURRENT OF MOS TRANSISTORS
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18.15 I.Adamdcik, L.Maly, TESLA Electronics Research Insti-
tute, Praha, CSSR
METHODOLOGY OF TEST CHIPS DESING FOR PROCESS
AND DEVICE CHARACTERIZATION

18.30 S.Djordjevié, V.Litovski, Ei Mikroelektronika Nis,
‘Elektronski fakultet Nis
MODELIRANJE I PROGRAMSKA REALIZACIJA SATURACI-
ONE OBLASTI BIPOLARNOG TRANZISTORA
MODELING AND COMPUTER PROGRA MING OF THE BI-
POLAR TRANSISTOR’s SATURATION REGION
18.45 F.Smole, Iskra - Polprevodniki, Trbovlje
J . ,Furlan, S.Amon, Fakulteta za elektrotehniko,
Ljubljana
RACUNALNISKA SIMULACIJA POLPREVODNISKIH
STRUKTUR
COMPUTER SIMULATION OF SEMICONDUCTOR
STRUCTURES
5 Velera
0.00 Conference diner
Subota, 16. maj Sala A
Sarurday, May 16 th  Hall
UVODNI REFERAT
INVITED PAPER
Predsjednik: B.Djokié
Chairman :
09.00 T,V.Bugareva, Akademija nauk, Moskva - SSSR
ULTRASONIC INFLUENCE ON ABSORBTION AND EMI~
SSION SPECTRA OF LIGHT IN SEMICONDUCTORS
Odmor
10.00 Break
10.15 ZAKLJUCAK SAVJETOVANJA
N CONFERENCE CLOSING
Cetvrtak, 14. maj Sala B
Thursday, May 14th Hall
SEKCITA Bo1 Mjerenja
SESSION - Measurements
Predsjednik:

D .Cajkovski
Chairman: ajrovsia

K.Iniewski, A .Jakubowski, Technical University Warszaw
NEW APPROACH TO C-V PROFILING IN MOS STRUCTURES

12.30

"12.45 M.Kozelj, Iskra-Mikroelektronika, Ljubljana
C-V MERITVE IN DOLOCITEV PARAMETROV ZA MAJHNE

P-N STIKE

C-V MEASUREMENT AND PARAMETER EXTRACTION FOR
SMALL P-N JUNCTIONS

M.Muzevié, RIZ-RO Tvornica poluvodica, Zagreb
KOREKCIJA PROFILA OTPORNOSTI PRI MJERENJU RASPO~
DIJELNJENOG OTPORA REALNIH STRUKTURA

THE RESISTIVITY PROFILE CORRECTION DURING THE
SPREADING RESISTANCE MEASUREMENT OF REAL
STRUCTURES

13.00

13.15 B.Aleksandrov, M.Kranjc, M.Bizjak, I.Sorli,

13.30

13.45

16.45

17 .00

17 .15

17.30

17 .45

18.00

18.15

18.30

18.45

Iskra-Mikroelekironika, Ljubljana
KVANTITATIVNA ANALIZA FOSFOSILIKATNH STEKEL

QUANTITATIVE ANALISYS OF PHOSPHOSILICATE GLASSES

J .Fischer, Zentrum flr wissenschftlichen Gerétebau,
Berlin, DDR

SOME PROBLEMS OF EQUIPMENT RELIABILITY IN SEMI-
CONDUCTOR PROCESS MEASURING APPARATUS

A .Sienicki, A.Jakubowski, Institut Technology Elec-
tronowj, Politéchnika Warszewska, Wrszawa
SURFACE GENERATION VELOCITY DETERMINATION
USING PULSE METHODS IN MOS CAPACITOR

Objed
Lunch
SEKC1JA B-2 Tehnologija integriranih sklopova
SESSION IC’s Design
P i ik: o
rec%sl ednik S .Mustra
Chairman:

F.Fenske, H.Lange, H.F .Hadamovsky, Central Institut

of Electron Physics, Berlin - DDR

MULTILAYER METAL CONTACT SYSTEM FOR SILICON
POWER DEVICES

A .Balasinski, M.Duszak, K.G.Grigorow, A.Jakubovski,
J.Smidt, Waszaw University of Technology, Warszaw - PL
THE INFLUENCE OF DEPOSITION TIME ON PARAMETERS OF
THIN DIAMONDLIKE CARBON FILMS

E.Staryga, A.Lipinski, Technical University of Lodz, PL
MODELLING OF ENERGY STRUCTURE OF THIN CARBON
FILMS OBTAINED BY PA CVD METHOD

J.Smidt, A.Jakubowski, W.Kulko, Technical University
of Warszaw, PL

APPLICATION OF DIAMONDLIKE LAYERS AS ANTIREFLEC ~
TION COATINGS IN SILICON SOLAR CELLS

E Hasanbasi¢, R.Sinovéevié, D.Vuk, RO Tvornica polu-
vodiéa, Zagreb

SEKUNDARNA ZASTITA BIPOLARNIH TRANZISTORA PLAZ-
MA Si-NITRIDOM, Si~OKSINITRIDOM, Si~-OKSIDOM I
DVOSLOJNIM Si~-OKSID Si-NITRIDOM

PLASMA DEPOSITED SILICON NITRIDE, SILICON OXINI-
TRIDE , SILICON DIOXIDE AS SECUNDAR PROTECTION
OF BIPOLAR TRANSISTORS

Odmor

Break

SEKCIJA B -3 SAW elementi
SESSION SAW Devices
Predsjednik: S .Sirb .,

Chairman: - 1rbegovic

Z Matié, P.Jermol, J.Majcen, Fakulteta za elektroteh-
niko, Ljubljana

IZDELAVA FOTOMASK ZA POSEBNE NAMENE NA SLIKOV -
NEM GENERATORJU

PRODUCTION OF FOTOMASC FOR SPECIAL PURPOSES
ON PATTERN GENERATOR

J.1.Lokov3ek, I.Macarol, Fakulteta za elektrotehnko,
Ljubljana

TEHNOLOGIJA VEZIJ NA POVRSINSKO AKUSTICNO VALO-
VANJE V GHz PODROCJU

TECHNOLOGY FOR GHz SAW DEVICES

M .Hribsek, D.Vasiljevi¢, M.Popovié, Faculty of Elec~
trical Engineering Belgrade



Iskra Avtomatika

avtomatizacija Zelezniskega prometa
avtomatizacija cestnega prometa
avtomatizacija, daljinsko vodenije in
telekomunikacije v energetiki

najava poZara in zaiéita dostopa
avtomatizacija industrijskih procesov
avtomatizacija in mehanizacija varjenja
krmilienje obdelovalnih strojev

usmerniski in napajalni sistemi ter naprave

elementi avtomatizacije

Iskra Industrija za avtomatiko
81000 Ljubljana, Stegne 15b

Stagne 15b, tel. 061 572 331, telex 31301 yuiskcsa
Kotnikova 6, tel. 061312 322, teiex 31168 yuiskbaz




Navodila avtorjem

Publikacija »informacije MIDEM« je zainteresira-
na za prispevke domacdih in inozemskih avtorjev
— 3e posebej ¢lanov MIDEM — s podro¢ja mikro-
elektronike, elektronskih sestavnih delov in ma-
terialov, ki jih lahko razvrstimo v naslednje ka-
tegorije: izvirni znanstveni &lanki, strokovni Clan-
ki, pregledni strokovni &lanki, mnenja in komen-
tarji, strokovne novosti, &lanki iz prakse, Clanki
in poroc¢ila iz delovnih organizacij, institutov in
fakultet, &lanki in porocila o akcijah MIDEM,
¢lanki in porocila o dejavnostih ¢lanov MIDEM.
Sponzorji MIDEM lahko brezplatno objavijo v
vsaki $tevilki publikacije po eno stran strokov-
nih informacij o svojih novih proizvodih, medtem
ko je prispevek za objavo strokovnih informacij
ostalih delovnih organizacij 40000 din za obicajno
A4 stran in 60000din za A4 stran, ki vsebuje ¢rno-
belo fotografijo!

Prispevek mora biti pripravljen tako:

a) Imena in priimki avtorjev brez titul

b) Naslov dela, ki ne sme biti dalj8i od 15 be-
sed in mora jasno izraZati problematiko prispev-
ka

c) Uvod — formulacija problema

d} Jedro dela

e) Zakljucek

f) Literatura

i} Ime in priimek avtorjev, vklju¢no s titulami in
naslovi njihovih delovnih organizacij

Rokopis naj bo jasno tipkan v razmaku 1,5 v
&irini 12 cm (zaradi montaze na A3 formatu in
pomanj$ave na A4 format) na A4 listih. Obseg
rokopisa naj praviloma ne bo veclji od 20 s stro-
jem pisanih listov A4, na katerih je Sirina tipka-
nia 12 cm.

Risbe je potrebno izdelati s tuSem na pavs pa-
pirju ali belem papirju. Vsaka risba, tabela ali fo-
tografija naj ima &tevilko in podnapis, ki oznacuje
njeno vsebino. Podnapisi za risbe, ki so Siroke
do 12.cm, naj bodo tipkani do Sirine 12.cm, za
risbe, ki so &irse, pa Sirina podnapisa ni ome-
jena. V tekstu je potrebno oznaditi mesto, Kjer
jih je potrebno vstaviti. Risbe, tabele in fotogra-
fije ni potrebno lepiti med tekst, ampak jih je
potrebno loCeno priloZiti ¢lanku. i
Delo je lahko pisano v kateremkoli jugoslovan-
skem jeziku, dela inozemskih aviorjev pa v an-
glesd¢ini ali nem&&ini.

Avtorji so v celoti odgovorni za vsebino objav-
ljenega sestavka.

»Informacije MIDEM« izhajajo aprila, junija, sep-
tembra in decembra v tekoCem letu.

Rokopise, prosimo, posljite mesec dni pred izi-
dom Stevilke na:

Urednidtvo »Informacije MIDEM«

Elektrotehniska zveza Slovenije

Titova 50

61000 LJUBLJANA

Rokopisov ne vratamo.

Upute autorima

Publikacija »Informacije MIDEM« zainteresirana
je za priloge domacih i inozemskih autora, na-
ro¢ito Glanova MIDEM. Priloge s podruc¢ja mi-
kroelektronike, elektroni¢kih sastavnih dijelova i
materijala mozemo razvrstati u sledee skupine:
izvorni znanstveni &lanci, struéni &lanci, prikazi
struénih &lanaka i drugih struénih radova, mis-
ljenja i komentari, novosti iz struke, Clanci i
obavijesti iz prakse, ¢lanci i obavijesti iz radnih
organizacija, instituta i fakulteta, ¢lanci i oba-
vijesti o akcijama MIDEM, é&lanci i obavijesti o
djelatnosti ¢lanova MIDEM.

Sponzori MIDEM mogu besplatno u svakome
broju publikacije objaviti po jednu stranu struc-
nih informacija o svoiim novim proizvodima.
Ostale radne organizacije pla¢aju za objavijiva-
nje sliénih informacija 40000din po jednoj obic-
noj A4 stranici i 60000din po A4 stranici sa crno-
bijelom fotografijom.

Prilozi trebaju biti pripremljeni kako shjedi:

a) Ime i prezime autora, bez titula

b) Naslov ne smije biti duzi od 15 rije¢i i mora
jasno ukazati na sadrzaj priloga

c) Uvod u kojemu se opisuje pristup problemu
d) Jezgro rada

e) ZakljuCak

f) Koristena literatura

i) Imena i prezimena autora s titulama i nazivi-
ma institucija u kojima su zaposleni.

Rukopis treba biti uredno tipkan na A4 formatu
u razmaku redova 1,5 i 8irini reda 12 cm (zbog
montaze na A3 format i presnimavanja). U pra-
vilu, opseg rukopisa ne treba prelaziti 20 tipka-
nih stranica A4 formata s redovima $irine 12 cm.

Crteze treba izraditi tuSem na pausu ili bijelom
papiru. Svaki crtez, tablica ili fotografija treba
imati naziv i broj. Za crteze do 12cm S8irine
naziv ne smije biti 8iri od 12cm Za crteze veée
Sirine nije ograni¢ena S$irina naziva. U tekstu je
potrebno oznaditi mjesto za crteze. CrteZe, tab-
lice i fotografije ne treba lijepiti u tekst, veC je
potrebno priloziti ih ¢lanku odvojeno.

Rad moZe biti pisan na bilo kojem od jugosla-
venskih jezika. Radovi inozemnih autora trebaju
biti na engleskom ili njemackom jeziku.

Autori odgovaraju u potpunosti za sadrZaj objav-
ljenog rada.

»Informacije MIDEM« izlaze u aprilu, junu, sep-
tembru i decembru tekuce godine.

Rukopise za slijede¢i broj Saljite najmanje mje-
sec dana prije izlaska broja na:

Uredni$tvo »informacije MIDEM«
ElekirotehniSka zveza Slovenije

Titova 50

61000 LJUBLJANA

Rukopise ne vracamo.




Sponzorji MIDEM
Sponzori MIDEM

GOSPODARSKA ZBORNICA — SPLOSNO ZDRUZENJE ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE, Ljubljana
RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE, Ljubljana

ISKRA — TOZD TOVARNA TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKOV, Przan
ISKRA — INDUSTRIJA KONDENZATORJEV, Semié

ISKRA — INDUSTRIJA BATERIJ ZMAJ, Ljubljana

ISKRA — DO MIKROELEKTRONIKA, Ljubljana

ISKRA — IEZE TOZD POLPREVODNIKI, Trbovlje,

ISKRA — COMMERCE TOZD ZASTOPANJE TUJIH FIRM, Ljubljana
RIZ — KOMEL OOUR TVORNICA POLUVODICA, Zagreb

SELK — TVORNICA SATOVA, Kutina

RIZ — KOMEL OOUR ELEMENTI, Zagreb

ISKRA — ELEMENTI, Ljubljana

ELEKTRONIK — PROIZVODNJA ELEKTRICKIH UREDAJA, Zagreb
ISKRA — AVTOMATIKA, Ljubljana

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana

ELEKTRONSKI FAKULTET, Ni§

RADE KONCAR — OOUR ELEKTROTEHNICKI INSTITUT, Zagreb
ISKRA — |EZE TOZD FERITI, Ljubljana

Ei — RO POLUPROVODNICI, Ni$§

ELEKTROTEHNICKI FAKULTET, Zagreb

ISKRA — CENTER ZA ELEKTROOPTIKO, Ljubljana

BIROSTROJ, Maribor

ISKRA — DELTA, Ljubljana

INSTITUT JOZEF STEFAN, Ljubljana

ISKRA — IEZE TOZD HIPOT, Sentjernej

BELINKA — TOZD PERKEMIJA, Ljubljana

GORENJE — DO PROCESNA OPREMA, Titovo Velenje

ISKRA — AVTOELEKTRIKA — TOZD ZARNICE, Ljubljana
TEHNISKA FAKULTETA, Maribor

INEX POTOVALNA AGENCIJA, Ljubljana

KEMIJSKI INSTITUT BORIS KIDRIC, Ljubljana

Publikacija Informacije MIDEM izhaja po ustanovitvi Strokovnega drudtva za mikroelektroniko, elektronske
sestavne dele in materiale — MIDEM kot nova oblika publikacije Informacije SSOSD, ki jo je izdajal Zvezni
strokovni odbor za elektronske sestavne dele in materiale — SSOSD pri Jugoslovanski zvezi za ETAN od
avgusta 1969 do 6. oktobra 1977 in publikacije Informacije SSESD, ki jo je izdajala Strokovna sekcija za
elektronske sestavne dele, mikroelektroniko in materiale — SSESD pri Jugoslovanski zvezi za ETAN od

6. oktobra 1977 do 29. januarja 1986.

Publikacija Informacije MIDEM izlazi posle osnivanja Stru¢nog drudtva za mikroelektroniku, elektronske
sastavne delove i materijale — MIDEM kao nova forma publikacije Informacije SSOSD koju je izdavao Savezni
struéni odbor za elektronske sastavne delove i materijale — SSOSD kod Jugoslavenskog saveza za ETAN od
augusta 1969 do 6. oktobra 1977 i publikacije Informacije SSESD koju je izdavala StruCna sekcija za elektronske
sastavne delove, mikroelektroniku i materijale kod Jugoslavenskog saveza za ETAN od 6. oktobra 1977 do

29. januara 1986.




